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본 발명은 표시패널의 빛 샘 불량을 개선할 수 있는 유기발광 표시장치 및 그의 제조방법을 제공한다.  본 발명

의 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 베이스 기판, 상기 베이스 기판 상에 구비된 데이터 라인, 상기 데이터

라인 상에서 서로 이격 배치된 컬러필터들, 상기 데이터 라인과 컬러필터들 상에 구비된 오버코팅층, 상기 오버

코팅층 상에 구비된 애노드 전극들, 및 상기 애노드 전극들 사이에 마련된 뱅크를 포함한다. 이 경우, 상기 오버

코팅층은 상기 오버코팅층의 상면으로부터 돌출된 양각패턴을 포함하고, 상기 애노드 전극들은 상기 양각패턴이

구비되지 않은 영역에 마련된다. 
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

베이스 기판;

상기 베이스 기판 상에 구비된 데이터 라인;

상기 데이터 라인 상에서 서로 이격 배치된 컬러필터들;

상기 데이터 라인과 컬러필터들 상에 구비된 오버코팅층; 

상기 오버코팅층 상에 구비된 애노드 전극들; 및

상기 애노드 전극들 사이에 마련된 뱅크를 포함하고,

상기 오버코팅층은 상기 오버코팅층의 상면으로부터 돌출된 양각패턴을 포함하고, 상기 애노드 전극들은 상기

양각패턴이 구비되지 않은 영역에 마련된 유기발광 표시장치. 

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 양각패턴은 상기 데이터 라인과 대응되는 위치에 구비된 유기발광 표시장치. 

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 양각패턴의 폭은 상기 데이터 라인의 폭보다 작은 유기발광 표시장치. 

청구항 4 

제 1 항에 있어서,

상기 뱅크는 상기 양각패턴을 덮도록 상기 양각패턴 상에 구비된 유기발광 표시장치. 

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 애노드 전극들 각각과 연결되는 구비된 박막 트랜지스터들을 더 포함하고, 상기 양각패턴은 상기 박막 트

랜지스터들과 대응되는 영역에 구비된 유기발광 표시장치.

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 애노드 전극들 및 뱅크 상부를 덮는 유기 발광층; 

상기 유기 발광층 상에 마련된 캐소드 전극; 및 

상기 유기 발광층 및 캐소드 전극이 구비된 상기 베이스 기판 전면을 덮는 봉지층을 더 포함하는 유기발광 표시

장치. 

청구항 7 

베이스 기판 상에 데이터 라인을 구비하는 단계;

상기 데이터 라인 상에 서로 이격 배치되는 컬러필터들을 구비하는 단계;

상기 데이터 라인과 컬러필터들 상에 오버코팅층으로 이용되는 유기층을 형성하고, 상기 유기층 상부에 하프톤
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마스크 배치한 후 광을 조사하는 단계; 

상기 광이 조사된 상기 유기층을 현상하여 양각패턴이 마련된 오버코팅층을 구비하는 단계; 및

상기 양각패턴이 구비되지 않은 오버코팅층 상에 애노드 전극들을 구비하고, 상기 애노드 전극들 사이에 뱅크를

구비하는 단계를 포함하는 유기발광 표시장치의 제조방법. 

청구항 8 

제 7 항에 있어서,

상기 양각패턴은 상기 데이터 라인과 대응되는 위치에 구비된 유기발광 표시장치의 제조방법. 

청구항 9 

제 7 항에 있어서,

상기 뱅크는 상기 양각패턴을 덮도록 상기 양각패턴 상에 구비된 유기발광 표시장치의 제조방법. 

청구항 10 

제 7 항에 있어서,

상기 애노드 전극들 및 뱅크 상부를 덮도록 유기 발광층 및 캐소드 전극을 구비하고, 상기 유기 발광층 및 캐소

드 전극이 마련된 상기 베이스 기판 전면을 덮도록 봉지층을 구비하는 단계를 더 포함하는 유기발광 표시장치. 

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 유기발광 표시장치에 관한 것으로서, 특히, 표시패널의 빛 샘을 방지할 수 있는 유기발광 표시장치[0001]

및 그의 제조방법에 관한 것이다. 

배 경 기 술

정보화 사회로 시대가 발전함에 따라 박형화, 경량화, 저 소비전력화 등의 우수한 특성을 가지는 평판 표시장치[0002]

(FPD: Flat Panel Display Device)의 중요성이 증대되고 있다.  평판 표시장치에는 액정 표시장치(LCD: Liquid

Crystal Display Device), 플라즈마 표시장치(PDP: Plasma Display Panel Device), 유기발광 표시장치(OLED:

Organic  Light  Emitting  Display  Device)  등이  있으며,  최근에는 전기영동 표시장치(EPD:  Electrophoretic

Display Device)도 널리 이용되고 있다.

이 중, 박막 트랜지스터를 포함하는 액정 표시장치 및 유기발광 표시장치는 해상도, 컬러 표시, 화질 등에서 우[0003]

수하여 텔레비전, 노트북, 테블릿 컴퓨터, 또는 데스크 탑 컴퓨터의 표시 장치로 널리 상용화되고 있다.  특히,

유기발광 표시장치(OLED)는 자발광 소자로서, 소비전력이 낮고, 고속의 응답속도, 높은 발광효율, 높은 휘도 및

광시야각을 가지고 있어, 차세대 평판 표시장치로 주목받고 있다. 

유기발광 표시장치(OLED)는 유기발광소자를 통해 발광된 빛의 투과방향에 따라 상부 발광 방식(top  emission[0004]

type)과 하부 발광 방식(bottom emission type)으로 구분될 수 있다. 

종래의 하부 발광 방식 유기발광 표시장치는 베이스 기판, 데이터 라인, 컬러필터(CF: Color Filter)들, 오버코[0005]

팅층(OC: Over Coating layer) 및 유기발광소자(OLED: Organic Light Emitting Diode)를 포함한다.

베이스 기판 상에는 게이트 라인 및 데이터 라인이 서로 교차하도록 구비되어 화소를 정의하고, 각 화소에는 박[0006]

막 트랜지스터(TFT: Thin Film Transistor)가 마련된다.  박막 트랜지스터는 순차적으로 적층된 액티브층, 게이

트 절연막, 게이트 전극, 층간 절연막, 소스 전극 및 드레인 전극을 포함한다.

데이터 라인은 베이스 기판 상에 구비된다.  데이터 라인은 박막 트랜지스터의 소스 전극 및 드레인 전극과 동[0007]

일한 층에 구비된다.  데이터 라인은 외부의 전압 공급부로 부터 공급되는 데이터 전압(EVDD)을 각 화소로 인가

한다.

컬러필터들 각각은 데이터 라인 상에서 서로 이격되어 구비된다.  컬러필터들은 베이스 기판 상의 발광영역에[0008]
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마련된다.  컬러필터들은 유기발광 표시장치에서 컬러들(RGB) 구현하기 위해 사용된다. 

오버코팅층은 베이스 기판을 평탄화시키기 위하여, 데이터 라인 및 컬러필터들이 형성되어 있는 베이스 기판 전[0009]

면을 덮는다.  유기발광소자(OLED)는 오버코팅층 상에 마련되며, 박막 트랜지스터와 전기적으로 접속된다.  유

기발광소자로부터 발광되는 빛은 오버코팅층 및 컬러필터들 각각을 투과하여 하부 방향으로 발광된다. 

그러나 종래의 하부 발광 방식 유기발광 표시장치에서는 시야각에 따라 서로 이웃하고 있는 화소 간의 빛 샘 불[0010]

량이 발생될 수 있다.  예를 들어 설명하자면, 베이스 기판에 형성되어 있는 컬러 필터 중 적색 발광 영역을 턴

-온 시킬 경우, 정면에서 표시패널을 바라보면, 적색 발광 영역에서만 빛이 발광한다.  그러나, 동일한 화면을

측면에서 바라보면, 빛의 경로가 바뀌어 적색 발광 영역과 이웃하는 녹색 또는 청색 발광 영역을 투과하는 빛이

발생된다.  이에 따라, 적색 발광 영역과 이웃하고 있는 녹색 또는 청색발광 영역에서 빛이 발광하는 빛 샘 불

량이 발생될 수 있다.  이러한 빛 샘 불량에 의해 표시패널의 표시품질이 저하될 수 있다. 

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 전술한 문제점을 해결하고자 안출된 것으로, 표시패널의 빛 샘 불량을 개선할 수 있는 유기발광 표시[0011]

장치 및 그의 제조방법을 제공하는 것을 기술적 과제로 한다.

과제의 해결 수단

본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치는 베이스 기판, 상기 베이스 기판 상에 구비된 데이터 라인, 상[0012]

기 데이터 라인 상에서 서로 이격 배치된 컬러필터들, 상기 데이터 라인과 컬러필터들 상에 구비된 오버코팅층,

상기 오버코팅층 상에 구비된 애노드 전극들, 및 상기 애노드 전극들 사이에 마련된 뱅크를 포함한다. 이 경우,

상기 오버코팅층은 상기 오버코팅층의 상면으로부터 돌출된 양각패턴을 포함하고, 상기 애노드 전극들은 양각패

턴이 구비되지 않은 영역에 마련된다.

본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조방법은 베이스 기판 상에 데이터 라인을 구비하는 단계,[0013]

상기 데이터 라인 상에 서로 이격 배치되는 컬러필터들을 구비하는 단계, 상기 데이터 라인과 컬러필터들 상에

오버코팅층으로 이용되는 유기층을 형성하고, 상기 유기층 상부에 하프톤 마스크 배치한 후 광을 조사하는 단계

를 포함한다.  또한, 본 발명의 실시예에 따른 유기 발광 표시 장치의 제조방법은 상기 광이 조사된 상기 유기

층을 현상하여 양각패턴이 마련된 오버코팅층을 구비하는 단계, 상기 양각패턴이 구비되지 않은 오버코팅층 상

에 애노드 전극들을 구비하고, 상기 애노드 전극들 사이에 뱅크를 구비하는 단계를 포함한다. 

발명의 효과

본 발명의 실시예는 오버코팅층의 상면으로부터 돌출된 양각패턴을 포함하고, 양각패턴 상에 뱅크가 구비되며,[0014]

양각패턴이 구비되지 않은 영역에 애노드 전극이 구비된다.  이에 따라, 양각패턴이 구비되지 않은 종래와 비교

하여, 애노드 전극과 컬러필터 사이의 거리가 줄어들어, 인접한 발광 영역에서 발생되는 빛 샘 불량을 방지할

수 있으며, 표시패널의 표시품질이 저하되는 것을 방지할 수 있다.

위에서 언급된 본 발명의 효과 외에도, 본 발명의 다른 특징 및 이점들이 이하에서 기술되거나, 그러한 기술 및[0015]

설명으로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 유기발광 표시패널, 게이트 구동부, 소스 드라이브 IC,[0016]

연성필름, 회로보드, 및 타이밍 제어부를 보여주는 평면도.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시패널을 보여주는 평면도.

도 3은 도 2의Ⅰ-Ⅰ'의 일 예를 보여주는 단면도.

도 4는 도 2의 Ⅱ-Ⅱ'의 일 예를 보여주는 단면도.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도.

도 6a 내지 도 6d는 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들.
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발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 명세서에서 서술되는 용어의 의미는 다음과 같이 이해되어야 할 것이다. [0017]

단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 정의하지 않는 한 복수의 표현을 포함하는 것으로 이해되어야 하고, "제[0018]

1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위한 것으로, 이들 용어들에 의해 권

리범위가 한정되어서는 아니 된다.  "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 하나 또는 그 이상의 다른 특징이나

숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는

것으로 이해되어야 한다.  "적어도 하나"의 용어는 하나 이상의 관련 항목으로부터 제시 가능한 모든 조합을 포

함하는 것으로 이해되어야 한다.  예를 들어, "제 1 항목, 제 2 항목 및 제 3 항목 중에서 적어도 하나"의 의미

는 제 1 항목, 제 2 항목 또는 제 3 항목 각각 뿐만 아니라 제 1 항목, 제 2 항목 및 제 3 항목 중에서 2개 이

상으로부터 제시될 수 있는 모든 항목의 조합을 의미한다.  "상에"라는 용어는 어떤 구성이 다른 구성의 바로

상면에 형성되는 경우 뿐만 아니라 이들 구성들 사이에 제3의 구성이 개재되는 경우까지 포함하는 것을 의미한

다.

이하에서는 본 발명에 따른 유기발광 표시장치 및 그의 제조방법의 바람직한 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세[0019]

히 설명한다.  각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른

도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다.  또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지

구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은

생략할 수 있다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 유기발광 표시패널, 게이트 구동부, 소스 드라이브 IC,[0020]

연성필름, 회로보드, 및 타이밍 제어부를 보여주는 평면도이다.  도 2는 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표

시패널을 보여주는 평면도이다. 

도 1에서 X축은 게이트 라인과 나란한 방향을 나타내고, Y축은 데이터 라인과 나란한 방향을 나타내며, Z축은[0021]

유기발광 표시장치의 높이 방향을 나타낸다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시장치는 유기발광 표시패널(100), 게이트 구동[0022]

부(200),  소스  드라이브  집적회로(integrated  circuit,  이하  "IC"라  칭함)(310),  연성필름(330),  회로보드

(350), 타이밍 제어부(400)를 포함한다.

유기발광 표시패널(100)은 표시영역(DA)과 비표시영역(NDA)을 포함한다.  유기발광 표시패널(100)의 표시영역[0023]

(DA)에는 게이트 라인들, 데이터 라인들, 및 화소(P)들이 형성된다.  표시영역(DA)의 화소(P)들은 복수의 발광

영역들(RE, GE, BE)을 포함하고, 발광 영역들(RE, GE, BE)은 게이트 라인들과 데이터 라인들의 교차 영역들에

형성된다.  표시영역(DA)은 화소(P)들에 의해 화상을 표시한다.  본 발명에서는 화소(P)들 각각이 적색 발광 영

역(RE),  녹색 발광 영역(GE), 및 청색 발광 영역(BE)을 포함하는 것을 예시하였으나, 이에 한정되지 않는다.

즉, 화소(P)들 각각은 적색 발광 영역(RE), 녹색 발광 영역(GE), 및 청색 발광 영역(BE)뿐만 아니라 백색 발광

영역을 더 포함할 수도 있다.  발광 영역들(RE, GE, BE) 사이에는 뱅크가 배치된다.  발광 영역들(RE, GE, BE)

은 뱅크에 의해 구획된다.  비표시영역(NDA)은 표시영역(DA)의 테두리에 배치된다.  비표시영역(NDA)에는 게이

트 구동부(200) 및 패드들이 마련될 수 있다.

유기발광 표시패널(100)은 베이스 기판(110) 및 봉지층(180)을 포함한다. 베이스 기판(110)은 투명한 유기 기판[0024]

또는 플라스틱 필름(plastic film)일 수 있다. 봉지층(180)은 베이스 기판(110) 상에 마련된다.  봉지층(180)은

베이스 기판(110) 상에 마련된 소자들을 보호하고, 유기발광 표시패널(100)의 내부로 수분이 침투하는 것을 방

지하는 기능을 한다.  봉지층(180)은 베이스 기판(110)보다 작게 형성되며, 이로 인해 베이스 기판(110)의 일부

는 봉지층(180)에 덮이지 않고 노출될 수 있다. 

이러한, 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시패널(100)은 도 3 및 도 4를 참조하여 상세하게 후술하기로 한[0025]

다. 

게이트 구동부(200)는 타이밍 제어부(400)로부터 입력되는 게이트 제어신호 에 따라 게이트 라인들에 게이트 신[0026]

호들을 공급한다.  본 발명의 실시예에서는 게이트 구동부(200)가 유기발광 표시패널(100)의 표시 영역(DA)의

일 측 바깥쪽에 GIP(gate driver in panel) 방식으로 형성된 것을 예시하였으나, 이에 한정되지 않는다.  즉,

게이트 구동부(200)는 유기발광 표시패널(100)의 표시 영역(DA)의 양 측 바깥쪽에 GIP 방식으로 형성될 수도 있

고, 또는 구동 칩으로 제작되어 연성필름에 실장되고 TAB(tape automated bonding) 방식으로 유기발광 표시패널
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(100)에 부착될 수도 있다.

소스 드라이브 IC(310)는 타이밍 제어부(400)로부터 디지털 비디오 데이터와 소스 제어신호를 입력받는다.  소[0027]

스 드라이브 IC(310)는 소스 제어신호에 따라 디지털 비디오 데이터를 아날로그 데이터전압들로 변환하여 데이

터  라인들에  공급한다.  소스  드라이브  IC(310)가  구동  칩으로  제작되는  경우,  COF(chip  on  film)  또는

COP(chip on plastic) 방식으로 연성필름(330)에 실장될 수 있다.

베이스 기판(110)의 일부는 봉지층(180)에 의해 덮이지 않고 노출될 수 있다.  봉지층(180)에 의해 덮이지 않고[0028]

노출된 베이스 기판(110)의 일부에는 데이터 패드들과 같은 패드들이 마련된다.  연성필름(330)에는 패드들과

소스 드라이브 IC(310)를 연결하는 배선들, 패드들과 회로보드(350)의 배선들을 연결하는 배선들이 형성될 수

있다.  연성필름(330)은 이방성 도전 필름(antisotropic conducting film)을 이용하여 패드들 상에 부착되며,

이로 인해 패드들과 연성필름(330)의 배선들이 연결될 수 있다.

회로보드(350)는 연성필름(330)들에 부착될 수 있다. 회로보드(350)는 구동 칩들로 구현된 다수의 회로들이 실[0029]

장될 수 있다.  예를 들어, 회로보드(350)에는 타이밍 제어부(400)가 실장될 수 있다.  회로보드(350)는 인쇄회

로보드(printed circuit board) 또는 연성 인쇄회로보드(flexible printed circuit board)일 수 있다.

타이밍 제어부(400)는 외부의 시스템 보드(미도시)로부터 디지털 비디오 데이터와 타이밍 신호를 입력받는다.[0030]

타이밍 제어부(400)는 타이밍 신호에 기초하여 게이트 구동부(200)의 동작 타이밍을 제어하기 위한 게이트 제어

신호와 소스 드라이브 IC(330)들을 제어하기 위한 소스 제어신호를 발생한다.  타이밍 제어부(400)는 게이트 제

어신호를 게이트 구동부(200)에 공급하고, 소스 제어신호를 소스 드라이브 IC(310)들에 공급한다. 

도 3은 도 2의Ⅰ-Ⅰ'의 일 예를 보여주는 단면도이고, 도 4는 도 2의 Ⅱ-Ⅱ'의 일 예를 보여주는 단면도이다.[0031]

도 3 및 도 4는 도 2에 도시된 표시 영역(DA)의 발광 영역들(RE, GE)과 비발광 영역(NEA)의 단면을 설명하기 위

한 단면도들이다.

도 3 및 도 4를 참조하면, 유기발광 표시패널(100)의 표시영역(DA)은 발광영역들(RE, GE)과 비발광영역(NEA)을[0032]

포함한다.  발광영역들(RE, GE)에는 유기발광소자(OLED) 및 컬러필터들(RC, GC)이 마련될 수 있다.  비발광영역

(NEA)에는 박막 트랜지스터(T), 데이터 라인(140) 및 발광영역들(RE, GE)을 구획하는 뱅크(170)가 마련될 수 있

다. 

구체적으로 유기발광 표시패널(100)은 베이스 기판(110), 버퍼층(130), 박막 트랜지스터(T), 데이터 라인(140),[0033]

패시베이션층(PAS),  컬러필터들(RC,  GC),  오버코팅층(150),  유기발광소자(OLED),  뱅크(170)  및 봉지층(180)을

포함한다. 

베이스 기판(110)은 투명한 유기 기판 또는 플라스틱 필름(plastic film)일 수 있다.  예를 들어, 베이스 기판[0034]

(110)은 TAC(triacetyl cellulose) 또는 DAC(diacetyl cellulose) 등과 같은 셀룰로오스 수지, 노르보르넨 유

도체(Norbornene  derivatives)  등의  COP(cyclo  olefin  polymer),  COC(cyclo  olefin  copolymer),

PMMA(poly(methylmethacrylate)  등의  아크릴  수지,  PC(polycarbonate),  PE(polyethylene)  또는

PP(polypropylene)  등의  폴리올레핀(polyolefin),  PVA(polyvinyl  alcohol),  PES(poly  ether  sulfone),

PEEK(polyetheretherketone),  PEI(polyetherimide),  PEN(polyethylenenaphthalate),

PET(polyethyleneterephthalate) 등의 폴리에스테르(polyester), PI(polyimide), PSF(polysulfone), 또는 불소

수지(fluoride resin) 등을 포함하는 시트 또는 필름일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

버퍼층(130)은 베이스 기판(110) 상에 마련된다.  버퍼층(130)은 투습에 취약한 베이스 기판(110)으로부터 유기[0035]

발광 표시패널(100)  내부로 수분이 침투하는 것을 방지하는 기능을 한다.  또한, 버퍼층(130)은 베이스 기판

(110)으로부터 금속 이온 등의 불순물이 확산되어 박막 트랜지스터(T)의 액티브(ACT)층에 침투하는 것을 방지하

는 기능을 한다.  예를 들어, 버퍼층(130)은 SiO2(silicon  dioxide),  SiNx(silicon  nitride),  SiON(silicon

oxynitride) 또는 이들의 다중층일 수 있으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다. 

박막 트랜지스터(T)는 버퍼층(130) 상에 마련된다.  박막 트랜지스터(T)는 베이스 기판(110)상의 비발광 영역[0036]

(NEA)에 배치된다.  박막 트랜지스터(T)는 액티브층(ACT), 게이트 절연막(GI), 게이트 전극(145), 층간 절연막

(ILD), 소스 전극(SE) 및 드레인 전극(DE)을 포함한다. 

액티브층(ACT)은 베이스 기판(110)상에 마련된다.  액티브층(ACT)은 게이트 전극(145)과 중첩된다.  액티브층[0037]

(ACT)은 소스 전극(SE) 측에 위치한 일단 영역(A1), 드레인 전극(DE) 측에 위치한 타단 영역(A2), 및 일단 영역

(A1)과 타단 영역(A2) 사이에 위치한 중심 영역(A3)으로 구성될 수 있다.  중심 영역(A3)은 도펀트가 도핑되지
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않은 반도체 물질로 이루어지고, 일단 영역(A1)과 타단 영역(A2)은 도펀트가 도핑된 반도체 물질로 이루어질 수

있다. 

게이트 절연막(GI)은 액티브층(ACT) 상에 마련된다.  게이트 절연막(GI)은 액티브층(ACT)과 게이트 전극(145)을[0038]

절연시키는 기능을 한다.  게이트 절연막(GI)은 액티브층(ACT)을 덮는다.  게이트 절연막(GI)은 무기막 예를 들

어, 실리콘 산화막(silicon dioxide), 실리콘 질화막(silicon nitride) 또는 이들의 다중층일 수 있으나, 반드

시 이에 한정되는 것은 아니다. 

게이트 전극(145)은 게이트 절연막(GI) 상에 마련된다.  게이트 전극(145)은 게이트 절연막(GI)을 사이에 두고,[0039]

액티브층(ACT)의 중심 영역(A3)과 중첩된다.  도면에 도시되지는 않았으나, 박막 트랜지스터(T)의 게이트 전극

(145)이 형성될 때, 베이스 기판(110) 상의 제1 방향(X축 방향)으로 게이트 라인이 형성될 수 있다. 게이트 전

극(145)은 예를 들어, 몰리브덴(Mo),  알루미늄(Al),  크롬(Cr),  금(Au),  티타늄(Ti),  니켈(Ni),  네오디뮴(Nd)

및 구리(Cu) 중 어느 하나 또는 이들의 합금으로 이루어진 단일층 또는 다중층일 수 있으나, 이에 한정되지 않

는다. 

층간 절연막(ILD)은 게이트 전극(145) 상에 마련된다. 층간 절연막(ILD)은 게이트 전극(145)과 소스 전극(SE)[0040]

및 드레인 전극(DE)을 절연시키는 기능을 한다.  층간 절연막(ILD)은 게이트 절연막(GI)과 동일한 무기막 예를

들어, 실리콘 산화막(silicon dioxide), 실리콘 질화막(silicon nitride) 또는 이들의 다중층일 수 있으나, 반

드시 이에 한정되는 것은 아니다. 

소스 전극(SE) 및 드레인 전극(DE)은 층간 절연막(ILD)상에서 서로 이격되어 배치된다.  전술한 게이트 절연막[0041]

(GI)과 층간 절연막(ILD)에는 액티브층(ACT)의 일단 영역(A1) 일부를 노출시키는 제1 콘택홀(CNT1) 및 액티브층

(ACT)의 타단 영역(A2) 일부를 노출시키는 제2 콘택홀(CNT2)이 구비된다.  소스 전극(SE)은 제1 콘택홀(CNT1)을

통해서 액티브층(ACT)의 일단 영역(A1)과 연결되고, 드레인 전극(DE)은 제2  콘택홀(CNT2)을 통해서 액티브층

(ACT)의 타단 영역(A2)에 연결된다.  박막 트랜지스터(T)의 소스 전극(SE) 및 드레인 전극(DE)이 구비될 때, 상

기 베이스 기판(110) 상의 제1 방향(X축 방향)과 수직한 제2 방향(Y축 방향)으로 데이터 라인(140)이 구비된다.

소스 전극(SE),  드레인 전극(DE)은 예를 들어, 몰리브덴(Mo),  알루미늄(Al),  크롬(Cr),  금(Au),  티타늄(Ti),

니켈(Ni), 네오디뮴(Nd) 및 구리(Cu) 중 어느 하나 또는 이들의 합금으로 이루어진 단일층 또는 다중층일 수 있

으나, 이에 한정되지 않는다.

이러한 박막 트랜지스터(T)의 구성은 앞서 설명한 예에 한정되지 않고, 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 공지[0042]

된 구성으로 다양하게 변형 가능하다.

데이터 라인(140)은 베이스 기판(110)상에 구비된 버퍼층(130), 게이트 절연막(GI) 및 층간 절연막(ILD) 상에[0043]

마련된다. 데이터 라인(140)은 베이스 기판(110) 상의 비발광영역(NEA)에 배치된다.  데이터 라인(140)은 뱅크

(170) 아래에 배치된다. 데이터 라인(140)은 박막 트랜지스터(T)의 소스 전극(SE) 및 드레인 전극(DE)과 동일한

층에 배치된다.  데이터 라인(140)은 외부의 전압 공급부로부터 공급되는 데이터 전압(EVDD)을 각 화소로 인가

한다. 

패시베이션층(PAS)은 박막 트랜지스터(T) 및 데이터 라인(140) 상에 마련된다.  패시베이션층(PAS)은 박막 트랜[0044]

지스터(T) 및 데이터 라인(140)을 보호하는 기능을 한다.  패시베이션층(PAS)은 무기막 예를 들어, 실리콘 산화

막(silicon dioxide), 실리콘 질화막(silicon nitride) 또는 이들의 다중층일 수 있으나, 반드시 이에 한정되

는 것은 아니다. 

컬러필터들(RE, GE)은 패시베이션층(PAS) 상에 마련된다.  컬러필터들(RE, GE)은 박막 트랜지스터(T)와 중첩되[0045]

지 않도록 베이스 기판(110) 상의 발광영역들(RE, GE)에 마련된다.  컬러필터들(RE, GE) 각각은 데이터 라인

(140) 상에서 서로 이격 배치된다.  즉, 컬러필터들(RE, GE) 각각은 패시베이션층(PAS)을 사이에 두고 데이터

라인(140)의 일측 및 타측 각각과 일부 중첩된다.  

컬러필터들(RE, GE)은 유기발광 표시패널(100)에서 컬러를 구현하기 위해 사용된다.  유기발광소자(OLED)로부터[0046]

발광되는 빛은 컬러필터들(RE, GE)을 통과하여 하부로 발광된다.  본 발명의 도면에서는 적색 발광 영역(RE)에

배치된 적색 컬러필터(RC), 및 녹색 발광 영역(GE)에 배치된 녹색 컬러필터(GC)만을 도시하였으나, 이에 한정되

지 않는다.  즉, 유기발광 표시패널(100)은 청색 발광 영역에 배치된 청색 컬러필터, 및 백색 발광 영역에 배치

된 백색 컬러필터를 더 포함할 수 있다.

오버코팅층(150)은 박막 트랜지스터(T), 데이터 라인(140) 및 컬러필터들(RC, GC) 상에 마련된다.  오버코팅층[0047]

(150)은 박막 트랜지스터(T), 데이터 라인(140) 및 컬러필터들((RC, GC)이 마련되어 있는 베이스 기판(110)의

공개특허 10-2017-0125485

- 8 -



상부를 평탄하게 해주는 기능을 수행한다.  따라서, 오버코팅층(150)은 박막 트랜지스터(T), 데이터 라인(140)

및 컬러필터들(RC, GC)을 덮도록 구비된다.

본 발명의 실시예에 따른 오버코팅층(150)은 오버코팅층(150) 상면으로부터 뱅크(170) 방향으로 돌출되는 양각[0048]

패턴(153)을 포함한다.  양각패턴(153)은 베이스 기판(110) 상의 비발광 영역(NEA)에 배치된다.  양각패턴(15

3)은 박막 트랜지스터(T)과 대응되는 위치 즉, 박막 트랜지스터(T) 상부에 마련된다.  양각패턴(153)은 데이터

라인(140)과 대응되는 위치 즉, 데이터 라인(140) 상부에 마련된다.  이 경우, 양각패턴(153)의 폭(W1)은 데이

터 라인(140)의 폭(W2)보다 작게 구비될 수 있다.  양각패턴(153)의 폭(W1)이 데이터 라인(140)의 폭(W2) 보다

크게 구비되는 경우, 양각패턴(153)의 애노드 전극(AND)이 구비되는 영역이 작아질 수 있다.  이 경우, 유기발

광 표시패널(100)의 개구율이 줄어들 수 있으므로, 양각패턴(153)의 폭(W1)은 데이터 라인(140)의 폭(W2)보다

작게 구비되는 것이 바람직하다.  양각패턴(153)이 상부에는 뱅크(170)가 구비되며, 양각패턴(153)이 구비되지

않은 오버코팅층(150)의 상면(150a)에는 애노드 전극(AND)이 구비된다.  

오버코팅층(150)  및 패시베이션층(PAS)에는 박막 트랜지스터(T)의 드레인 전극(DE)을 노출시키는 제3  콘택홀[0049]

(CNT3)이 구비되어 있다.  제3 콘택홀(CNT3)을 통하여 드레인 전극(DE)과 애노드 전극(AND)이 연결된다. 

유기발광소자(OLED)는 오버코팅층(150) 상에 마련된다.  유기발광소자(ODED)는 박막 트랜지스터(T) 및 컬러필터[0050]

들(RC, GC) 상에 마련된다.  유기발광소자(OLED)는 박막 트랜지스터(T)의 드레인 전극(DE)과 연결된다.  유기발

광소자(OLED)는 애노드 전극(AND)들, 유기 발광층(EL), 및 캐소드 전극(CAT)을 포함한다.

애노드 전극(AND)들은 오버코팅층(150) 상에 구비된다.  애노드 전극(AND)들 각각은 양각패턴(153)이 구비되지[0051]

않은 오버코팅층(150) 상에 구비된다.  애노드 전극(AND)들 각각은 컬러필터들(RC, GC) 상부에 배치된다.  애노

드 전극(AND)들 각각은 양각패턴(153)을 사이에 두고 오버코팅층(150) 상에서 서로 이격 배치된다.  애노드 전

극(AND)은 양각패턴(153)에 의해 구획된다. 

애노드 전극(AND)은 패시베이션층(PAS)과 오버코팅층(150)에 마련된 제3 콘택홀(CNT3)을 통해 박막 트랜지스터[0052]

(T)의 드레인 전극(DE)에 접속된다.  애노드 전극(AND)은 일함수 값이 비교적 큰 투명 도전성 물질 예를 들어,

인듐-틴-옥사이드(ITO) 또는 인듐-징크-옥사이드(IZO)일 수 있다. 

뱅크(170)는 서로 인접한 애노드 전극(AND)들 사이에 마련된다.  뱅크(170)는 서로 인접한 애노드 전극(AND)들[0053]

을 전기적으로 절연시킨다. 뱅크(170)는 애노드 전극(AND)의 일측을 덮는다.  뱅크(170)는 표시영역(DA) 중 비

발광영역(NEA)에 배치된다. 뱅크(170)는 양각패턴(153)의 상면 및 측면을 감싸며, 양각패턴(153) 상부에 마련된

다. 

뱅크(170)는 광 흡수 물질을 포함하는 블랙 뱅크일 수 있다.  예를 들어, 뱅크(170)는 카본 블랙(carbon black)[0054]

등과 같은 블랙 안료를 포함한 유기막 예를 들어, 폴리이미드계 수지(polyimides resin), 아크릴계 수지(acryl

resin), 벤조사이클로뷰텐(BCB) 등과 같은 유기막으로 이루어질 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 

유기  발광층(EL)은  애노드  전극(AND)  및  뱅크(170)상에  마련된다.  유기  발광층(EL)은  정공  수송층(hole[0055]

transporting  layer),  유기발광층(organic  light  emitting  layer),  전자  수송층(electron  transporting

layer)을 포함할 수 있다. 나아가, 유기 발광층(EL)에는 발광층의 발광 효율 및/또는 수명 등을 향상시키기 위

한 적어도 하나 이상의 기능층이 더 포함될 수도 있다.

캐소드 전극(CAT)은 유기 발광층(EL) 상에 마련된다.  애노드 전극(AND)과 캐소드 전극(CAT)에 전압이 인가되면[0056]

정공과 전자가 각각 정공 수송층과 전자 수송층을 통해 유기 발광층(EL)으로 이동되며, 유기 발광층(EL)에서 서

로 결합하여 발광하게 된다. 

봉지층(180)은 박막 트랜지스터(T) 및 유기발광소자(OLED) 상에 마련된다.  봉지층(180)은 박막 트랜지스터(T)[0057]

및 유기발광소자(OLED)를 덮는다.  봉지층(180)은 외부의 충격으로부터 박막 트랜지스터(T), 및 유기발광소자

(OLED)를 보호하고, 플렉서블 표시패널(100)의 내부로 수분의 침투하는 것을 방지하는 기능을 한다.

상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예는 오버코팅층(150)의 상면으로부터 돌출된 양각패턴(153)을 포함한다.  양[0058]

각패턴(153) 상에는 발광영역들(RE, GE)을 구획하는 뱅크(170)가 구비되며, 양각패턴(153)이 구비되지 않은 영

역에는 애노드 전극(AND)이 구비된다.  이에 따라, 양각패턴(153)이 구비되지 않은 종래와 비교하여, 애노드 전

극(AND)과 컬러필터(RE) 사이의 거리(D1)가 줄어들 수 있다. 애노드 전극(AND)과 컬러필터(RC) 사이의 거리(D

1)가 줄어들기 때문에, 유기발광소자(OLED)로부터 발광되는 빛은 인접한 컬러필터(GC)를 통과하지 않고, 데이터

라인(140)에 의해 차단된다.  이에 따라, 표시패널을 측면에서 바라보는 경우, 인접한 발광 영역에서 발생되는
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빛 샘 불량을 방지할 수 있으며, 표시패널의 표시품질이 저하되는 것을 방지할 수 있다. 

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 제조방법을 보여주는 흐름도이다.  도 6a 내지 도 6d는[0059]

본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.  이는 도 4에 도시된

본 발명의 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 제조방법에 관한 것이다.  따라서, 동일한 구성에 대해서는 동일

한 도면부호를 부여하였고, 각각의 구성의 재료 및 구조 등에 있어서 반복되는 부분에 대한 중복 설명은 생략된

다.

첫 번째로, 도 6a와 같이, 베이스 기판(110) 상에 데이터 라인(140)을 형성한다.  이 경우, 데이터 라인(140)은[0060]

유기발광 표시패널의 비발광영역(NEA)에 배치된다.  먼저, 베이스 기판(110) 상에 버퍼층(130), 게이트 절연막

(G1)  및  층간  절연막(ILD)을  순차적으로  형성한다.   다음,  층간  절연막(ILD)  상에  데이터  라인(140)을

형성한다.  다음, 데이터 라인(140) 상에 서로 이격 배치되도록 컬러필터들(RC, GC)을 형성한다. 이 경우, 데이

터 라인(140)과 컬러필터들(RC, GC) 사이에는 패시베이션층(PAS)이 구비될 수 있다. (도 5의 S101)

두 번째로, 도 6b와 같이, 데이터 라인(140)과 컬러필터들(RC, GC) 상에 오버코팅층(150)으로 이용되는 유기층[0061]

(151)을 형성하고, 상기 유기층(151) 상에 하프톤 마스크를 배치한 후 광을 조사한다.  오버코팅층(150)으로 이

용되는  유기층(151)은  예를  들어,  아크릴계  수지(acryl  resin),  에폭시  수지(epoxy  resin),  페놀  수지

(phenolic resin), 폴리아미드계 수지(polyamides resin), 폴리이미드계 수지(polyimides resin)등으로 이루어

질 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. (도 5의 S102)

세 번째로, 도 6c와 같이, 광이 조사된 상기 유기층을 현상하여 양각패턴(153)이 구비된 오버코팅층(150)을 형[0062]

성한다.  양각패턴(153)은 오버코팅층(150) 상면으로부터 돌출되도록 형성된다.  양각패턴(153)은 베이스 기판

(110) 상의 비발광 영역(NEA)에 배치된다. (도 5의 S103)

마지막으로, 도 6d와 같이, 양각패턴(153)이 구비되지 않은 오버코팅층(150) 상면에 애노 코 양각䀀과한 이는 ⤀ 코발ᭂ 발 구솄발터들(RC, GC) 상에 오였곜된.  먼  ⤀ 코발ᭂ 발 구솄발턴(1510);  베이뀀하⃪ 패도⛊ㅰ하댅층(150) 상면는 비깘복하긴루 ─의غ.  먼는 의 데ް이 ⦊(153)이 구 오곜된(153)이%베이뀀,#댥⚰성로A 3)익밑의치한다.   다ssA 3)익밑의츰층루되늌 а복패䌀 코막)  층 패한다.   먼ss 데ް이䌀 코방밮  의A 3)익밑의는 비깘발광 표시50ئ 션는 조장䃮봥 밮  ⻽ 장伶, 상기는 䃮봥 밮  ⻽ 는 비깘발먅수50) 뀀0형W 다.   다혥5의 S103)

마㳛의 실시예에 따츰예㕛층(150) 상면 1 예졜부터 돌출한록ٴ뀀되⦊(153)이 구톤؀غ상기 윴(153)이 구 았프톤A 양각䀀과㘀㬠  3)익밑의/ ,f怀 않표시 윴(153)이 구 ─지 않은 오버코퍓E노 코 밮  되지 㝻(도 경우노톤, 깆ꀀ

터(1라읪3)이 구 ─ఖ 않은층오버된غ⧊이, 굴양각기 ⤀ 코막  옊들(R, GC  상에 요 퐶된ฦܲ/ 층ޚ 아크 슌수C복의 시장퍓E노 의 기장칛㘀냘㘀戫됱  수  ऀ⦒서 넰٫ 시 널의 비발톤٦의٨瀀7 ─베위俖분에.  수  ऀ⦒수 (도(?깘복 윰 읥 㳛로 실㗚된قѧ읥 에  씰층층 버코호를패한맀 않츰층 패턥㖒ㅰ기s೛층실시층ѧ층핵댥 양각䀀과㘀ଠ 퍄৊은층오츰로 윀로ͮ깘복 㹗뀝ꀀ,۶은층ꀀ ٠s౮Ժ층층 덄된۶⑻위헐츰층 패೛층실㖰 패톕위츰층ѧ패ౖ픶®복라숪발장툘 댥의۶은장䧮깘 장휥반의Ժ밳ٶ의. (도 음,؇뀀됁낕 Ơ 6೛되 실시되 윀분에ꀀ
ѧ위츰에ꔋ혼⼋ఖ 윀어서؀각발⧊템ͮ긘로W 시패ꔋ혼⼋ఖ 윀㜠광 로k 로 윀로{드Ű로{로 / , 셴터 돌출로ࢎ록 䠈怀로೻ݰ로౮ 로ࢠ⠈怀로౮Ժ버층ꔺ라윘㛶6೛6 실시6 윀어6غ 䠈怀6. 도  먭ٵ긘딶한맀(도헸㜠방윰실

마마R 㙧 의 시6٦의їꖰ비          ) 상윥R 枰기판의11ٺ양각䀀과㘀)과 켥R 晻라인의14                  )익밑윥R 果 ) 뀀0혥R 汛수5                       %마마R  라승 ఖث㈠3)

마R 촥噠의Ѯ1%䔆їS ؗ옥            33*R 엸봳 준ཧ3U상멱뀀R 혥돎⑮                     상  䅀멱뀀R 템계٠٧젥퍄Ƞヶ瀀
؀R 机됱їꔏ⦳ц ⧎의의의의의의의의의의의의의의의ER 퐐의їNE٧؀ R  퐐의їNE٧의의의의의의           GC  상옥R 터들(RC

Ḫᵐ톗䛼ཧ),-2,)p-,)2U4XU
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摘要(译)

本发明提供有机发光显示装置及其制造方法，其改善了显示面板的光
衰。根据本发明实施例的有机发光显示装置包括基础基板，配备在基础
基板上的数据线，或者配备在滤色器上的更多涂层，它们彼此分别放置
在数据线数据线和滤色器上和阳极电极，其配备在外涂层上，并且在阳
极电极之间制备堤。在这种情况下，外涂层包括从外涂层的上侧突出的
凸起图案，并且阳极电极在没有配备凸起图案的区域中制备。
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